












































专利名称(译) 叠层储存电容器结构、低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器
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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明揭露一种用于低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器的叠层储存电容器结构，包括一基板、一第一储存电容器、及一第二储存电
容器。上述第一储存电容器包括一第一导电层、一第二导电层、以及一位于该第一导电层与该第二导电层之间的第一绝缘层。此叠
层储存电容器结构还包括一第三导电层，且此第三导电层包括一第一部分与一延伸的第二部分。上述第二储存电容器包括该第二导
电层、该第三导电层的该延伸的第二部分、以及一位于该第二导电层与该第三导电层的该延伸的第二部分之间的第二绝缘层。
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